Dioda Zenera (stabilizacyjna)

1. Wiadomo $ci ogélne.

Diody stabilizacyjne (Zenera) sg to diody przeznaczone do stabilizacji lub
ograniczania napiec. Istniejg diody stabilizujgce prad i sg nazywane polowymi
ogranicznikami pradu (dziatajg na innej zasadzie). Diody stabilizacyjne pracujg przy
polaryzacji w kierunku zaporowym, charakteryzujgc sie niewielkimi zmianami
napiecia pod wptywem duzych zmian prgdu. Wykorzystujg one zjawisko Zenera bgdz
lawinowe. Diody te zbudowane sg z krzemu.

Typowy obszar pracy tych diod znajduje sie na odcinku charakterystyki prgdowo-
napieciowej, odpowiadajgcym gwailtownemu wzrostowi prgdu wstecznego wskutek
zjawiska przebicia Zenera lub (i) przebicia lawinowego. Oba wymienione

mechanizmy przebicia charakteryzujg sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

- przebicie Zenera wystepuje w ztgczach silnie domieszkowanych przy napieciach do
S5V,

- przebicie lawinowe wystepuje w ztgczach stabo domieszkowanych przy napieciach
ponad 7V;

- przebicie Zenera i lawinowe wystepujg w ztgczach o sredniej koncentracii
domieszek przy napieciach 5...7V;

- temperaturowy wspotczynnik napiecia przy przebiciu Zenera ma znak ujemny;

- temperaturowy wspotczynnik napiecia przy przebiciu lawinowym ma znak dodatni.

2. Oznaczenia diod w zale znosci od ich przeznaczenia:

a) stabilizacyjne — BZP650

b) Zenera:

- typowe (stabilistor) — BZAP30, BZP650

- do uktadow hybrydowych — BZX84

- skompensowana temperaturowo — BZY566

- do ukfadow elektronicznego zaptonu — BZYPO1

3. Parametry diod stabilizacyjnych:

a) napiecie stabilizacji — UZ
b) prad stabilizacji — 1Z

c) napiecie przewodzenia — UF, przy okreslonym pradzie przewodzenia
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d) prad wsteczny diody — IR, przy okreslonym napieciu wstecznym
e) rezystancja dynamiczna — rZ, ktérej warto$¢ zmienia sie w zaleznosci od napiecia
stabilizaciji

f) temperaturowy wsoétczynnik napiecia stabilizacji - aUz.

Do parametrow dopuszczalnych zaliczamy: maksymalng moc strat — Ptot i
maksymalny prad przewodzenia — 10.
4. Charakterystyka pr gdowo — napi eciowa diody stabilizacyjnej
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UZ — napiecie stabilizacji
UF — napiecie przewodzenia
IR — prad wsteczny

rZ — rezystancja dynamiczna
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Zalezno $¢ rezystancji dynamicznej diody od napi  ecia stabilizowanego

Wiasciwo sci zjawiska przebicia Zenera lub przebicia lawinowe  go:

- Przebicie Zenera wystepuje w ztgczach silnie domieszkowanych przy napieciach do
5V,

- Przebicie lawinowe wystepuje w ztgczach stabo domieszkowanych przy napieciach
ponad 7 V;

- przebicia Zenera i lawinowe wystepujg w ztgczach o sredniej koncentracii
domieszek przy napieciach 5...7 V;

- temperaturowy wspotczynnik napiecia przy przebiciu Zenera ma znak ujemny;

- temperaturowy wspotczynnik napiecia przy przebiciu lawinowym ma znak dodatni.

Obecnie na $wiecie produkowane sg stabilitrony na napiecia od 2 do kilkuset woltow,
przy czym nazwa dioda Zenera tradycyjnie obejmuje swym znaczeniem zarGwno

diody o przebiciu Zenera, jak i diody o przebiciu lawinowym.
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